
HAL251X
低功耗双输出霍尔开关

1.�概述

����������HAL251X是⼀款低功耗霍尔开关传感器，专为空间紧凑系统
和电池电量敏感系统⽽设计。该芯⽚可以提供多种磁场阈值、开关⼯
作频率和封装形式以适配各种应⽤。

����������当施加的S极磁场强度超过⼯作点Bop时，芯⽚1脚输出低电平，
且保持低电平。当施加N极磁场感应强度超过⼯作点Bop时，芯⽚3脚
输出低电平，且保持低电平。直到S极或N极磁场强度低于释放点Brp
时，芯⽚输出⾼电平。芯⽚内置温度补偿电路，时钟逻辑电路，保证芯
⽚稳定的⼯作点和开关频率。芯⽚可以以极低的电流消耗，提供全极磁响应。

���������HAL251X可以在1.6V-5.5V的供电电压范围内⼯作，并采⽤标准的DFN1010-4L封装。

2.�特点�

�������������低功耗：

��������������双输出，�检测N、S磁

�3.3uA/1.8V

极
����������������������（Out��1:S极输出；Out��2:N极输出）

��������������⼯作电压低⾄1.6V�

��������������CMOS推挽式输出

3.�应⽤

��������������TWS⽿机、笔记本电脑

��������������电⼦锁、阀⻔位置检测

�������������⾮接触式检测

��������������磁极传感器

4.�功能框图

HAL251X双输出霍尔开关
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5.脚位定义

1��������Out����S��（S极输出引脚）
2��������VDD�������（�� 电源电 引脚）
3��������Out�N�（N极

压
输出引脚）

4���Gnd������（�� 接地引脚）

符参数 号 单位

VDD

IDD

最⼩测试条

IDD

件 值 典型 最⼤值值

电源电流

⼯作电

唤醒电流

压

饱和压降

唤醒模式时间 TA

休眠模式时间

W

⼯作

VSA

TSL

T

时

平均值

IOUT＝1mA

⼯作时

1.

⼯作时

6 5.5

3.3

V

uA

�mA

V

uS

2.

�mS

0

0.1

50

7.电学特性

直流⼯作参数

 50

：

6.极限参

TA＝25℃

数

注意:⽤不要超过最⼤额定值，以防⽌器件损坏。⻓时间⼯作在最⼤额定值的情况下可能影响器件的可靠性。

符参数 号 单参数值 位

电源电压(⼯作时)

封装功耗

反向电源电压

输出电流

⼯作温度范围

储存温度范围

VD

静电击穿电压

D

PD

VDD�REV

IOUT

TA

TS

6

40

0.3

0

5

-40�~�85

-50~�150

8

V

�mW

�mA

V

℃

℃

KVVESD
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4

1

3

2
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8.内部时钟电路(VDD=2.75V)

Current

IAW

IAVG

ISP

Sleep TSL: 20
Awake TAW: 50μs

0ms

Time

Sample & Output

Period

9.磁场特性

TA＝25℃HAL2511���直流⼯作参数： ，VDD＝1.8V

最⼩符参数 号 值 最⼤典型值 值 单位

⼯作点

释放点

BO

磁滞

P

BRP

+/-2

BHYS

2

+/-8 +/-16

+/-3

6

0 GS

GS

GS

+/-1

+/-24

4

TA＝25℃HAL2512���直流⼯作参数： ，VDD＝1.8V

最⼩符参数 号 值 最⼤典型值 值 单位

⼯作点

释放点

BO

磁滞

P

BRP

+/-3

BHYS

3

+/-16 +/-23

+/-3

10

8 GS

GS

GS

+/-2

+/-28

6

TA＝25℃HAL2513���直流⼯作参数： ，VDD＝1.8V

最⼩符参数 号 值 最⼤典型值 值 单位

⼯作点

释放点

BO

磁滞

P

BRP

+/-4

BHYS

6

+/-26 +/-34

+/-5

12

2 GS

GS

GS

+/-4

+/-38

0
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10.磁电转换特

http://www.hall-ic.com

性

BHY

BOP BRP

S

BOP BRP

VOUT=High

VOUT=LOW

VOu

N-pol S-polee

t

BHYS

0

Out���2=低

Out����1=⾼

Out����2=⾼

Out����1=⾼ Out���1=低

Out����2=⾼

Out����1=⾼

Out����2=⾼
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11.应⽤电路

VD

C1
1uF

D

Gnd

HAL251X
Out  1

Out  2

12.订购信息

产品型号

HAL251X��SW

封装类型 最⼩包装数

SW（DFN1010） 10000PCS
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13.封装尺
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⼨

PCB Layout 参考
PCB Layout参考如下图所⽰：

Dimensions in Millimeter
Symbol

s
Min. Max.

A 0.335 0.405
A1 0.000 0.050
A2 0.100REF
D 0.950 1.050
E 0.950 1.050
D1 0.450 0.550
E1 0.450 0.550
k 0.195REF
b 0.175 0.275
e 0.575 0.675
L1 0.200 0.300

0.255

4

0.
20

5

5

0.070

0.30
0.
39

0
0

0.62

0.
47

0
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25

0
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e
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